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Recenzja wniosku dra Johannesa Roberta Bindera z dnia 28.07.2023 o
przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk scistych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki
fizyczne

Whiosek dr Bindera przedstawiony mi do recenzji zawiera autoreferat, wykaz
osiggnie¢ naukowych oraz pozostatg dokumentacje pomocng w ocenie wniosku.
Autoreferat oraz informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji s3 dla mnie
kompletne i wystarczajgce do przeprowadzenia oceny niniejszego wniosku pod
katem wymagan stawianych przez ustawe z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 478 z pdin. zm.) dotyczacg stopni naukowych.

Na osiggniecie naukowe zatytutowane: Efekty fizyczne na interfejsach miedzy
i wewngtrz materiatéw warstwowych, sktada sie cykl szesciu publikacji w ktorych
cechg wspdlng sg materiaty warstwowe. Jest to grupa materiatowa, ktdéra po
nagrodzeniu Andre Geima i Konstantina Novoselova nagrodg Nobla w 2010 roku za
prace nad grafenem, zyskata na duzym zainteresowaniu i wielu naukowcow
przeniosto swoje zainteresowania w tym kierunku. Habilitant w ramach tej tematyki
po doktoracie opublikowat ponad 20 prac i szes¢ z nich wybrat do osiggniecia
naukowego, warto tutaj podkreslic, ze dwa artykuty sg to wspdlne prace z
noblistami. We wybranych publikacjach cechg wspdlng sg efekty fizyczne na
interfejsach miedzy i wewnatrz materiatéw warstwowych. Patrzgc na tytuty prac
trudno dopatrzec¢ sie takiej mysli przewodniej w tych badaniach ale czytajac
autoreferat prace te uktadajg sie w spdjng catos¢. Habilitant opisuje wyniki
opublikowane w poszczegdlnych publikacjach i przy kazdym z opiséw odnosi sie do
mysli przewodniej swojego osiggniecia naukowego. Przy kazdym artykule mozna
znalez¢ krétki opis wktadu habilitanta w powstatg publikacje co bardzo utatwia
ocene jego wktadu w opisane osiggniecie naukowe. W tym miejscu nalezy
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podkresli¢, ze habilitant jest pierwszym autorem w czterech ([H1]-[H4]) z szeSciu
przedtozonych publikacji i dodatkowo w trzech z [H1]-[H4] jest autorem
korespondencyjnym. W publikacji [H5] nie jest pierwszym autorem ale jest autorem
korespondencyjnym i jest to praca w ktérej pierwsze autorstwo majg studenci i w
zwigzku z tym w mojej ocenie wktad habilitanta w powstanie tej pracy jest znaczacy.
Gorzej jest z pracg [H6] bo tam habilitant nie jest ani pierwszym autorem ani
autorem korespondencyjnym, ale tatwo zauwazy¢, ze prace [H5] i [H6] dotyczg tego
samego materiatu i stanowig pewng ciggtosé¢ i w zwigzku z tym jestem w stanie
zaakceptowad witgczenie tego artykutu do cyklu publikacji mimo tego, ze nie jestem
zwolennikiem wtgczania do osiggniecia naukowego artykutdéw w ktérych habilitant
nie jest pierwszym lub ostatnim autorem lub autorem korespondencyjnym. Z
drobnym zastrzezeniem do artykutu [H6] moge stwierdzi¢, ze wktad habilitanta w
publikacje wybrane do osiggniecia naukowego nie jest przyczynkowy a wiodacy i w
zwigzku z tym jest on petnoprawnym kandydatem na samodzielnego pracownika
naukowego. Nie widze problemu w tym, Zze przedtozone publikacje s3g
wieloautorskie. Jest dla mnie naturalne, ze w pracach eksperymentalnych w tej
tematyce aby mdc zbadac i zinterpretowac zjawisko fizyczne na interfejsach miedzy
i wewnatrz materiatdw warstwowych trzeba wytworzy¢ takie krysztaty/struktury
oraz zbadac je czasami wieloma metodami aby mdc poprawnie intepretowad
wyniki, a to angazuje wiele oséb. Wtgczanie w to studentéw dodatkowo prowadzi
do wiekszej liczby autoréw ale jest dla mnie bardzo dobrym obyczajem i nie
powinno stanowic¢ przeszkody w roztropnej ocenie wktadu autorskiego. Dodatkowo
chciatbym pokresli¢, ze poziom naukowy przedtozonych do oceny publikacji jest
bardzo wysoki. Swiadczg o tym czasopisma w jakich zostaly te artykuty
opublikowane (Nature Communications oraz Nano Letters sg to wiodgce
czasopisma naukowe) oraz liczby cytowan tych prac ktére maja juz kilka lat (J. Binder
et al., Nat. Comm. 10 (1), 2335 (2019) — 59 cyt.; J. Binder et al., Nano Letters 17 (3),
1425-1430 (2017) — 49 cyt.;). Uwazam, ze osiggniecie naukowe , Efekty fizyczne na
interfejsach miedzy i wewngqtrz materiatéw warstwowych” dr Johannesa Bindera
jest na wysokim poziomie naukowym, jest bardzo dobrze opisane w autoreferacie i
nie mam do niego zadnych uwag merytorycznych.

Ustosunkowujgc sie do pozostatej czesci wniosku zawierajgcej dorobek
naukowy, wystgpienia konferencyjne, dziatalnos¢ dydaktyczng i wspétpraca
naukowa, a w tym staze naukowe, oceniam go réwnie wysoko jak osiggniecie
naukowe.

Po doktoracie dr Binder opublikowat ponad 20 artykutéw w dobrych i bardzo
dobrych czasopismach. Rocznie habilitant publikuje 2-3 publikacje co jest wynikiem
dobrym, a biorgc pod uwage czasopisma w ktérych ukazujg sie te publikacje
(czasopisma z pierwszego decyla oraz Q1) to oceniam to bardzo dobrze. Jest to
aktywnos¢ badawcza w ktérej nacisk potozony jest na jakos$¢ a nie ilos¢. Habilitant
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jest réwniez aktywny na polu prezentowania wynikdw swoich badan na
konferencjach, po doktoracie wygtosit 11 prezentacji ustnych. Dr Binder recenzuje
prace w bardzo dobrych czasopismach i jest za to doceniany przez edytoréw o czym
Swiadczg nagrody od czasopisma 2D Materials. Jak dotad byt kierownikiem grantu
Preludium (jeszcze przed doktoratem) oraz grantu Sonata z NCN co jest mocnym
wyznacznikiem wysokiego poziomu naukowego prowadzonych badani. Habilitant
odbyt roczny staz podoktorski w grupie prof. Marka Potemskiego w Laboratorium
Silnych PAl Magnetycznych w Grenoble, z ktéorym Wydziat Fizyki UW ma bardzo
dobrze udokumentowang wspotprace naukowa, oraz kilka kilkudniowych wizyt
badawczych w tym osrodku oraz laboratorium CNRS prof. Bernadra Gila w
Montpellier. Dr Binder ma rdéwniez doswiadczenie w prowadzeniu prac
licencjackich, magisterskich oraz wspét-promotorstwie prac doktorskich. Aktywnie
angazuje sie w organizacje konferencji, popularyzacje nauki oraz utrzymanie w ruch
laboratoridw badawczych.

Podsumowujgc ocene niniejszego wniosku uwazam, ze ,Efekty fizyczne na
interfejsach miedzy i wewnatrz materiatébw warstwowych” jest to solidne
osiggniecie naukowe, podparte bardzo dobrymi publikacjami, ktére stanowi
znaczacy wktad w rozwdj fizyki ciata statego. Dr Johannes Binder jest naukowcem
ktory prowadzi badania w bardzo aktualnej tematyce na bardzo wysokim poziomie,
wyniki swoich badan publikuje w bardzo dobrych czasopismach, a takze recenzuje
artykuty w bardzo dobrych czasopismach. Jak dotad wykazat sie opieka naukowa
nad studentami co bardzo dobrze rokuje na przysztos¢ w kontekscie samodzielnego
pracownika naukowego, a w tym samodzielnej opieki nad doktorantami. Dlatego z
catkowitym przekonaniem popieram wniosek dr Bindera w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk scistych i przyrodniczych w dyscyplinie
nauki fizyczne i wnioskuje o dopuszczenie dr Johannesa Bindera do dalszych etapéw
postepowania habilitacyjnego. W mojej ocenie wniosek ten spetnia wymagania
stawiane przez wyzej przytoczong ustawe jak réwniez zwyczajowo przyjete wymogi
w srodowisku fizyki ciata statego.
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